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CARACTERIZACAO DO BATIMENTO DE QUATRO ONDAS EM AMPLIFICADORES OPTICOS
A SEMICONDUTOR: VARIAGOES DE CONFIGURAGAO PARA CONVERSAO DE
COMPRIMENTO DE ONDA

Luiz Henrique Martinez Antunes (Bolsista PIBIC/CNPqg) e Prof. Dr. Cristiano de Mello Gallep
(Orientador), Centro Superior de Educacgéo Tecnoldgica - CESET, UNICAMP

O Amplificador Optico a Semicondutor (SOA), construido a partir de uma cavidade laser apresenta
comportamento nao-linear dependendo da poténcia do sinal de entrada. Dentre estas né&o-
linearidades estd o Batimento de Quatro Ondas (FWM), onde sinais em um meio ndo-linear se
intermodulam e produzem freqiiéncias em canais laterais que antes ndo existiam. Este projeto
propde simular — com o auxilio do software OptiSystem (Optiwave Inc.) — e verificar
experimentalmente — utilizando o sistema de Weblab do projeto Kyatera/Fapesp sediado no
LAPCOM (DMO/FEEC) -, diferentes configurac6es que possibilitem um melhor resultado no
processo de conversdo de comprimento de onda. Os resultados das simulacdes foram
confrontados com os obtidos em laboratério e ficou constatado que poténcias da ordem de 1mW e
taxas de bit de 2,5Gb/s apresentam bons resultados nas simulagfes quanto mais proximos 0s
canais (de 0,4 a 0,8nm), mas isso vai de encontro com 0s experimentos e aplicacdes praticas em
redes WDM, ja que o principal atrativo para a utilizacdo do FWM para conversao de comprimento
de onda é justamente a possibilidade de operagcdo em altas taxas. Este projeto apresentara os

resultados obtidos comentados para a melhor configuracdo encontrada.
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